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	2006，实验室承办了两次重要的国际国内学术会议。3月28日，实验室承办的数理科学部国家杰出青年科学基金学术交流和结题验收、中期检查会在湘潭隆重召开。来自全国各地的86位国家杰出青年科学基金获得者、16位院士领衔的专家组以及国家基金委数理科学部的领导、专家共140多人参加了会议。2006年6月11-17日由我实验室承办的第五届先进材料及技术国际学术会议(5th International Forum on Advanced Material Science And Technology) 在湘潭召开。实验室主任周益春教授担任大会执行主席。中国科学院杨卫院士和来自美国、法国、德国、澳大利亚、新加坡等十几个国家的60余名境外代表以及来自清华大学、西安交通大学、香港大学等高校和科研院所的１１０余名专家参加了会议。此次会议收入论文集论文192篇，摘要集收录摘要83篇。与会代表172人，其中外宾62人。 
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